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EG1182 芯片数据手册 V1.0 

1. 特点 

 宽电压输入电压范围:20V至 60V 

 外接元件少，无需外围补偿网络能达到稳定工作 

 保护功能： 

 过流保护 

 短路保护 

 外接一个电容可设置工作频率（10KHz-100KHz） 

 UVLO欠压锁定功能： 

 Vcc引脚端的开启电压 6.5V 

 Vcc引脚端的关闭电压 3.5V 

 UVLO迟滞电压为 3V 

 无需外接启动电阻 

 内置高压功率管 

 可外部扩展高压功率管应用于输出大电流场合 

 外接一个小功率电阻可控制峰值电流 

 逐周限流控制 

 封装形式：DIP-8和 SO-8 

 

2. 描述  

EG1182 是一款 48V 电池供电降压型 DC-DC 电源管理芯片，内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、

过热保护、限流保护、短路保护等功能，非常适合高压 60V场合应用。 

    EG1182 应用在电动车 48V 控制器系统中，能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器，具有

高效率，高可靠性等特性，能大大降低整体控制器的温度，使整个系统能够更可靠工作。 

 

3. 应用领域 

 电动摩托车控制器 

 电动自行车控制器 

 高压模拟/数字系统 

 工业控制系统 

 

 电信 48V 电源系统 

 以太网 POE 

 便携式移动设备 

 逆变器系统
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4. 引脚 

4.1. 引脚定义 

Vin GND

ADJFBOUT

EG1182

1 2 3 4

5678

VCC CT

IPK

 

图 4-1. EG1182 管脚定义 

 

4.2. 引脚描述 

引脚序号 引脚名称 I/O 描述 

1 Vin Power 

芯片高压电源输入端（20V-60V），供内部高压电路、驱动电路及功率管部分，

外接一个低频滤波电容和高频 0.1uF 旁路电容能减少输入纹波电压和降低芯

片输入端的高频噪声。 

2 Vcc  Power 

芯片低压部分工作电源，供内部低压电路，振荡器及运算放大器、比较器等，

该引脚内部有个大约 60K 启动电阻到 Vin 端，同时在 FB 端和 Vcc 端内建了一

个二极管，该脚工作电压来自 FB 引脚即 Buck 降压器的电压输出端，需外接

一个 4.7uF/25V 电容。 

3 CT I 
外接电容，设置振荡器工作频率范围 10KHz-100KHz，频率 f=(37.5 x106 )/CT 

(单位为 pF)。 

4 GND GND 芯片的地端。 

5 ADJ I 

输出电压调节端，内部误差放大器基准电压为 1.35V,外接两个分压电阻对输

出电压设定，输出电压 Vout=（1+R1/R2）*1.35V，R1 为上拉到 FB 引脚的电

阻，R2 为下拉到 GND 的电阻。 

6 FB I 输出电压反馈输入端，要求的反馈电压需≥5V。 

7 OUT O 芯片功率晶体管输出端，需外接到电感和续流二极管端。 

8 IPK I 

峰值电流设置端，该脚需通过一个电阻到 Vin 端，用于检测输出功率管输出电

流大小，一旦输出电流超过设定值 IPK =0.7/Rsense*84，芯片将降低 PWM 占空

比使输出电流限流在设定的最大值。 
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5. 结构框图 
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图 5-1. EG1182 结构框图 

 

6. 典型应用电路 

Vin GND

ADJFBOUT

EG1182

1 2 3 4

5678

VCC CT

IPK
L1

D1

R1

C1 C3 C4

C5 C6

+60V

Vout=+15V
Iout≤350mA

4.7uF/25V 470pF
0.1uF/100V

0.1uF/25V

200Ω

100uF/25V

U1

R2

R3

4.7K

51K

1mH

SS18

C2

10uF/100V

 

图 6-1. EG1182 典型应用电路图 
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Vin GND

ADJFBOUT

EG1182

1 2 3 4

5678

VCC CT

IPK
L1   470uH

D1

C1 C2 C3 C4

C5

+60V

4.7uF/25V 470pF
0.1uF/63V

100uF/25V

47uF/100V

U1

SS18

 

3.9Ω/1WR3

12V

D2

R6 1K

R4

*

过压设定

恒流设定

恒流电流
I=1.35V/R3

R4和R6是分压电阻
细调恒流值

R1

200

Vout=+10.5V

Iout=350mA

图 6-2. EG1182  LED 恒流 350mA 驱动 
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7. 电气特性 

7.1 极限参数 

无另外说明，在 TA=25℃条件下 

符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 

Vin 高压电源输入端 
Vin 引脚相对 GND 的

电压 
-0.3 65 V 

Vcc 低压电源输入端 
Vcc 引脚相对 GND 的

电压 
-0.3 30 V 

OUT 功率管输出端 
OUT 引脚相对 GND 的

电压 
-0.3 65 V 

CT 振荡器电容输入端 
CT引脚相对 GND的电

压 
-0.3 30 V 

ADJ 输出电压调节端 
ADJ 引脚相对 GND 的

电压 
-0.3 30 V 

FB 反馈输入端 
FB引脚相对GND的电

压 
-0.3 30 V 

IPK 输出峰值电流 
IPK引脚相对GND的电

压 
-0.3 80 V 

TA 环境温度 - -45 85 ℃ 

Tstr 储存温度 - -65 125 ℃ 

TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 
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7.2 典型参数 

无另外说明，在 TA=25℃,Vin=48V 

符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 

Vin  高压电源  Vin 端输入电压 20  60 V 

Vcc 低压电源 Vcc 端输入电压 - 15 30 V 

Icc  静态电流(PWM 工作) 
Vin=48V,Fs=75KHz,外接输出

电感及 1N4148 续流二极管 
- 5 8 mA 

Fosc 振荡频率 Vin=48V, CT=470pF 60 75 90 KHz 

VADJ 反馈基准电压 Vin=30V 1.3 1.35 1.4 V 

IPKmax 最大输出限流 IPK =0.7/Rsense*84 - 500 - mA 

D(max) 最大输出占空比 - - 75 - % 

UVLO（ON） UVLO 开启电压 - 6 6.5 7 V 

UVLO（OFF） UVLO 关闭电压 - 3 3.5 4 V 

UVLO（Hyst） UVLO 迟滞电压 - - 3 - V 

Vce(sat) 功率管饱和压降 
IOUT=500mA - 2 3 V 

IOUT=100mA - 1 1.5 V 
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8. 应用设计 

8.1 Vin 输入电容 

    在 Vin 引脚端对地放置一个低频大容值滤波电容和一个高频小容值旁路电容将减少输入纹波电压和降

低芯片输入端的高频噪声，低频滤波电容可根据输入纹波电压要求进行选择，一般输入纹波电压要求需小

于 500mV，确定输入纹波电流和电容的 ESR，可选取合适的电容参数,高频旁路电容可选用 0.1uF陶瓷电容，

布板时尽可能靠近芯片引脚 Vin输入端。 

    

8.2 Vcc 储能电容 

EG1182 需求 Vcc 引脚端（2 脚）对地放置一个 4.7uF 电容，主要用于启动时对 Vcc 引脚进行储能充 

电和正常工作时稳定 Vcc 引脚的工作电压，同时该电容对输出短路保护有一定的作用，当输出短路时，Vcc

引脚将失电，芯片进入 UVLO 模式，该电容的大小将影响当输出短路时芯片间隙去开启功率管的时间，电容

越大间隙的时间越长，功率管发热越小，反之功率管发热将增大。 

 

8.3 启动过程 

当外部输入电压输入到 Vin 引脚（1 脚）时，Vin 引脚将通过内部 60K 电阻对 Vcc 引脚（2 脚）的外接电

容开始充电，此时 EG1182 芯片将在低静态电流工作模式大概消耗<100uA 的工作电流，内部仅 UVLO 电路在

工作，其他振荡器及 PWM 模块都处于关闭状态，稳压器的输出电压为零，当 Vcc 引脚上的电容电压充电到

6.5V 以上时，芯片开始正常工作，开启振荡器、PWM 模块及反馈处理电路，输出电压稳压输出，同时输出

电压通过 FB 反馈引脚（6 脚）的内部二极管到 Vcc 引脚（2 脚）提供 Vcc 工作电源，启动过程结束。 

 

8.4 振荡器 CT电容的开关频率计算 

EG1182 仅需一个外接电容可设置 PWM工作频率，内部采用恒流源对 CT 电容进行充放电如图 8.4a， 

电容上充电电压的上限值为2.5V,电容上放电电压的下限值为0.5V,灌电流

的恒流源内部提供大概 100uA 左右的电流对 CT 电容进行充电，拉电流的

恒流源内部提供大概 300uA 左右的电流对 CT 电容进行放电，近似的工作

频率和电容之间关系由公式 f=(37.5 x106)/CT 确定(该公式的电容单位为

pF)，如 CT=470pF 的电容，对应的 PWM 工作频率大概为 79.8KHz。 

                       

                     

                      

图 8.4a  振荡器 CT 充放电原理框图 

 

8.5 输出峰值限流 

     EG1182 芯片的输出峰值电流限流大小可通过设置 Vin 引脚端（2 脚）到 IPK引脚端(8脚)的电阻值大小，

IPK引脚用于检测输出功率管输出电流的大小，峰值电路与该采样电阻的关系式是 IPK=0.7/Rsense*84，一旦

输出电流超过 IPK设定值，芯片将降低 PWM占空比使输出电流限流在设定的最大值。 

 

3

4

CT

2

GND

CT

Vcc

双门限
比较器

100uA

300uA

On/Off

On/Off
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8.6 输出短路保护 

    当输出短路时，EG1182 将工作在最大峰值电流限流输出，同时 Vcc 引脚（2 脚）的电压将会失电由于

反馈电压 FB引脚不能再为 Vcc引脚提供电源，EG1182芯片大约 5mA的静态工作电流很快泄放掉 Vcc引脚上

电容的电压，当 Vcc引脚的电压低于 3.5V以下时，EG1182 芯片将彻底关闭 PWM输出，同时 Vin引脚（1脚）

内部的启动电阻 60K 重新对 Vcc 引脚的电容开始充电，当 Vcc 引脚的电压高于 6.5V，芯片重新开启 PWM，

如果输出一直处于短路状态，芯片将间隙去开启功率管，此时 EG8010芯片将处于限流和短路保护模式。 

 

8.7 输出电感 

    EG1182 有两种工作模式分连续工作模式和不连续工作模式，电感的取值将影响降压器的工作模式，在

轻载时 EG1182工作在不连续工作模式，同时电感值会影响到电感电流的纹波，电感的选取可根据下式公式： 

L= IrippleFsVin

VoutVinVout

..

)( 
 式中 Vin 是输入电压，Vout 是输出电压，Fs 是 PWM 工作频率，Iripple 是电感中电流纹

波的峰峰值，通常选择 Iripple 不超过最大输出电流的 30%。 

 

8.8 续流二极管 

    续流二极管主要用于开关管关断时为电感电流提供一个回路，这个二极管的开关速度和正向压降直接

影响 DC-DC 的效率，采用肖特基二极管具有快速的开关速度和低的正向导通压降，能给 EG1182 降压器提供

好的性能。如果应用在输出电流小于 100mA 的场合，低成本的开关二极管同样能被应用在 EG1182 系统中。 

 

8.9 输出电容 

输出电容 Co 用来对输出电压进行滤波，使 DC-DC 降压器输出比较平稳的直流电提供给负载，选取该 

电容时尽可能选取低 ESR 的电容，选取电容值的大小主要由输出电压的纹波要求决定，可由下式公式确定：

Δ Vo=Δ IL（ESR+ CoFs..8
1

）式中Δ Vo 是输出电压纹波，Δ IL 是电感电流纹波，Fs 是 PWM 工作频率，ESR

是输出电容等效串联电阻。 

 

8.10  输出电压调节端（ADJ）设置 

EG1182的输出电压由 ADJ引脚上的两个分压电阻进行设定，内部误差放大器基准电压为 1.35V，如图

8.10.a 所示，输出电压 Vout=（1+R1/R2）*1.35V，如需设置输出电压到 15V，可设定 R1 为 51K，R2为 4.7K，

输出电压 Vout=（1+51/4.7）*1.35V=15.90V。 

FB

误差放大器

R1

R2

ADJ

VREF=1.3V

比较器

OSC

5

6

 
图 8.10a  EG8010 输出电压调整电路 
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9. 封装尺寸 

9.1 DIP8 封装尺寸 

 



 

 上海屹晶微电子有限公司                EG1182 芯片数据手册 V1.0 
                                            48V 电池供电系统降压型开关电源芯片 

2010 © 上海屹晶微电子有限公司 版权所有 

www.EGmicro.com 
 13 / 13 

9.2 SOP8 - EP 封装尺寸 

 

 


